




















专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20140353627A1 公开(公告)日 2014-12-04

申请号 US14/173349 申请日 2014-02-05

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 PARK SEUNG KYU

发明人 PARK, SEUNG-KYU

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5221 H01L51/56 H01L27/3248 H01L27/3246 H01L51/5231 H01L2251/5392

优先权 1020130063955 2013-06-04 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种显示装置，包括第一基板，阳极，像素限定层，有机发光层，多层
复合物，钝化绝缘层和第二基板。阳极电极设置在第一基板上。像素限
定层设置在第一基板上，并在其上限定显示区域和周边区域。有机发光
层设置在阳极电极和像素限定层上并覆盖阳极电极和像素限定层，并且
配置为产生光。多层复合物设置在有机发光层上并覆盖有机发光层，并
配置为向有机发光层施加电流。多层复合物包括彼此层叠的多个导电
层。钝化绝缘层设置在多层复合物上并覆盖多层复合物。第二基板设置
在钝化绝缘层上并对应于第一基板。
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